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BGO晶体，又称为锗酸铋晶体，化学式为Bi4Ge3O12，是一种无极氧化物的结晶形式。BGO晶体具有立方结构，无

色透明，不溶于水。当它受到高能粒子或伽马射线、X射线的辐射时，它会发出一种峰值波长为480nm的绿色荧

光。BGO具有更高的停止能力、高效闪烁、一流的能量分辨率和非吸湿性，是一种出色的闪烁材料，是高能物理

、核物理、空间物理、核医学、地质学等广泛应用的理想选择。BGO晶体具有低暗电导率、无色透明和不溶于水

等优点，凭借其高电光系数，BGO还可用于非线性光学，例如普克尔斯盒，也可用于紫外范围内的光折变器件。

BGO也被广泛用作闪烁体晶体，当晶体受到高能伽马射线的影响时，会产生可见光区域的光子。

描述

特点

高电光系数

低暗电导率

大尺寸元件或晶片较多可达3“

可根据要求定制

应用

光开关

光学相关器

空间光调制器

晶体规格

021-66566068

上海市宝山区宝祁路718号7幢3楼

通光孔径 85%

尺寸公差 +0.0/-0.2mm

厚度公差 ±0.2mm

平行度 <30弧秒

倒角 <0.3mm @45°

表面质量 40/20 

波前失真 <λ/4 @632.8nm

涂料 无涂层

https://www.crylink.cn/product/bgo/
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有什么问题请联系我们
的技术工程师，在线为

您解答

了解更多资讯，请关注
我们的公众号--上海芯
飞睿科技有限公司

化学式 Bi4Ge3O12

晶格参数 10.15Å

密度 9.2g/cm3

传输范围 0.45-7μm

折射率 2.55 @0.63μm

旋光性 41.5deg/mm @500nm

电光系数 r41=4.1pm/v

介电常数 40


